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摘要(译)

底部和顶部发射OLED结构包括：第一和第二阳极;第一和第二有机发光
层设置在第一和第二阳极之间。第一电极可以设置在第一和第二有机发
光层之间，或者第一和第二电隔离电极可以设置在第一和第二有机发光
层之间。
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